Ders Adi

Ders Bilgi Formu

Yerel Kredi Ders Uygulama Laboratuar

(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Devre Teorisi ve Elektronik Devreler

BLM1033 4 6 3 0 2

Onkosullar Yok
Yariyil Bahar
Dersin Dili ingilizce, Tiirkce

Dersin Seviyesi

Lisans Seviyesi

Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri

Dersin Verilis Sekli

Yuz yuze

Dersi Sunan Akademik Birim

Bilgisayar Muhendisligi B6IUmU

Dersin Koordinatori

Hamza Osman ilhan

Dersi Veren(ler)

Hamza Osman ilhan, Erkan Uslu

Asistan(lar)i

Burak Ahmet OZDEN, Emre PARLAK, Elif ASICI, Omer Mutlu Tirk KAYA

Dersin Amaci

Bu dersin amaci 6grencilere devre elemanlari ve devre ¢6ziim ydntemleri hakkinda
temel bilgi vermek ve bu bilgileri laboratuvar ortaminda pekistirmektir. Ayrica temel
elektronik elemanlar olan diyot, BJT ve FET transistérlerini ve OP-AMP yapilarini
O6gretmek ve bu elemanlarla olusturulan devrelerin analiz ve sentezleme becerisini
kazandirmak.

Dersin Igerigi

Elektrik Devre Degiskenleri; Devre Elemanlari; Rezistif Devreler; Rezistif Devreleri
Analiz Yéntemleri; Devre Teoremleri; Operasyonel Amplifikatorler; Eneriji
Depolama Elemanlari; Birinci Dereceden Devrelerin Tam Cevaplari; ikinci
Dereceden Devrelerin Tam Cevaplari; Kompleks Cebir, Diyot; Diyot Uygulamalari;
Diyot Lojik; Bipolar Jonksiyonlu;Transistor (BJT); BJT'li Devrelerin DC Analizi;
Diyot Transistér Lojik (DTL); Direng Transistér Lojik (RTL); Transistér Transistor
Lojik (TTL); islemsel Yiikselteg (OP-AMP) ve Uygulamalari; Alan Etkili Transistér
(FET); Jonksiyonlu Alan Etkili Transistér (JFET); Metal Oksit Yariiletken Alan Etkili
Transistér (MOSFET); Alan Etkili Transist6rli Devrelerin DC analizi; MOS Lojik.

Opsiyonel Program
Bilesenleri

Yok

Ders Ogrenim Ciktilan

1 Ogrenciler temel devre teoremlerini ve kavramlarini kavrar.

2 Ogrenciler enerji depolayan devre elemanlarini davraniglarini, Birinci ve ikinci dereceden devrelerin nasil

analiz edilecegini bilir.

Ogrenciler birinci ve ikinci dereceden devrelerin nasil analiz edilecegini bilir.

yéntemlerini 6grenir.

Ogrenciler diyot, BJT, FET ve OP-AMP yapilari hakkinda genel bilgiye sahip olur, DC ve AC analiz

5 |Ogrenciler elektronik devrelerde DC ve AC analiz yéntemlerini 6grenir.

Haftalik Konular ve ilgili On Hazirhk Calismalari

Hafta [Konular

On Hazirlik
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1 Giris: Dersin tanimi ve amaci / YUk, akim, gerilim, gug ifadeleri ve Hayt s. 9-38
bunlarin arasindaki iligkiler / Temel devre tipleri ve devre elemanlari
/ Kaynak, direng gibi basit elemanlarin sembolleri ve bu sembollerin
anlamlarn / Ohm yasasi, diren¢ elemaninin matematiksel ifadesi
2 Kirchhoff'un akim ve gerilim yasalari / Tek gevreye veya tek diigiim- [Hayt s. 39-78
ciftine sahip devrelerin ¢6zimui / Kaynak-direng bilesimine sahip
devreler / Seri, paralel baglama kavrami, gerilim ve akim bdliciler
3 Devre analizinde ¢ok kullanilan yontemlere giris / Dugum gerilimleri [Hayt s. 79-122
analizi / Stiper DGgim / Cevre akimlari analizi / Stiper Cevre
4 Kaynak dénusumi ydntemleri / Dogrusallik ve Toplamsallik Teoremi|Hayt s. 123-174
/ Thévenin ve Norton teoremleri ve direng devrelerine uygulanmasi /
Maksimum gu¢ teoremi
5 islemsel yiikselteglerin 6zellikleri / Eviren ve evirmeyen islemsel Hayt s. 175-216
yUkselte¢ devreleri / Toplayan ve fark alan islemsel ylkselteg
devreleri / islemsel yiikselte¢ devrelerinin seri baglanmasi / Gergek
islemsel yiikselte¢ devresinin modellenmesi
6 Enerji depolayan endiktans ve kapasite elemanlari, matematiksel |Hayts. 217-260
ifadeleri / Enerji depolayan elemanlarin seri-paralel baglanmalari /
EndUktans ve kapasite elemanlari Gzerindeki gerilim akim iligkileri /
Endlktans ve kapasite elemanlarinin DC’deki davraniglari.
7 Kaynaksiz RL ve RC devreleri / Devreye birim basamak Hayt s. 261-320
fonksiyonun uygulanmasi / Anahtarlama mantigi, RL ve RC
devreleri lzerindeki etkileri / Uygulamalar ve érnekler
Ara Sinav 1
RLC Devreleri / Asiri sénimli devre ¢dzim / Kritik sGnimlU devre [Hayt s. 321-370
¢6zUmu / Eksik sénimll devre ¢dzimi
10 |Yariiletken fizigi, p-n jonksiyonu, ideal diyot, diyot karakteristikleri, [Electronic Devices and Circuit
Esdeger diyot modelleri, kirpici ve kenetleyici devreler, dogrultucu | Theory BoIim 1, BOIim 2
devreler, zener diyotlar, diyot lojik.
11 |Bipolar jonksiyonlu transistér (BJT), BJT karakteristiklerinin analizi, |Electronic Devices and Circuit
BJT’li devrelerin DC analizi Theory Bélum 3, Bélium 4
12 |islemsel yiikselteg (OP-AMP): karsilagtirici, eviren (inverting) ve Electronic Devices and Circuit
evirmeyen (non-inverting) devre yapilari, islemsel yiikseltec: Theory Bolum 14, Bélim 15
toplama, ¢cikarma, tlrev ve integral alma devreleri
13 [Alan etkili transistérler (FET), Jonksiyonlu alan etkili transistér Electronic Devices and Circuit
(JFET), FET’li devrelerin DC analizi Theory Bélum 5, Bélim 6
14 [Metal oksit yariiletken alan etkili transistér (MOSFET) yapilari, MOS [Electronic Devices and Circuit
lojik, Uygulamalar ve érnekler Theory Bélim 5, BélUm 6
15 [Final

Degerlendirme Sistemi

Etkinlikler Say!i Katki Payi
Devam/Katilim

Laboratuar 8 20
Uygulama

Arazi Galismasi
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Derse Ozgii Staj
Kuguk Sinavlar/Studyo Kritigi 2 10
Odev
Sunum/Juri
Projeler 1 10
Seminer/Workshop
Ara Sinavlar 1 20
Final 1 40
Dénem ici Calismalarin Basari Notuna Katkisi 60
Final Sinavinin Basari Notuna Katkisi 40
TOPLAM 100

AKTS isyiikii Tablosu

Etkinlikler Say!I Siiresi (Saat) |Toplam isyiikii
Ders Saati 13 3 39
Laboratuar 8 2 16
Uygulama

Arazi Galismasi

Sinif Digi Ders Galismasi 13 4 52
Derse Ozgii Staj
Odev
Kiglk Sinavlar/Stidyo Kritigi 2 5 10
Projeler 1 15 15
Sunum / Seminer
Ara Sinavlar (Sinav Siresi + Sinav Hazirlik Stresi) 1 25 25
Final (Sinav Slresi + Sinav Hazirlik Siresi) 1 25 25
Toplam isyiikii 182
Toplam isyiikii / 30(s) 6.07
AKTS Kredisi 6
Diger Notlar Yok
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